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摘要(译)

为了在CMUT中设置突出到中空部分中的绝缘膜的突起，以便抑制由于
膜的下表面与中空部分的下表面的接触而将电荷注入到绝缘膜中，提供
了一种结构，为了抑制CMUT的驱动电压的增加和接收灵敏度的降低，
优选配置的突起，以及使用该突起的超声波诊断装置。本发明的超声换
能器包括第一电极，形成在第一电极上的下绝缘膜，设置为在下绝缘膜
上方形成中空部分的上绝缘膜，以及形成在上绝缘膜上的第二电极并且
其特征在于，下绝缘膜或上绝缘膜在中空部分侧具有凸起，并且第一电
极或第二电极具有形成在与形成凸起的位置相对应的位置处的开口。
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